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摘要(译)

本发明涉及显示领域，并且公开了一种有机发光二极管阵列基板，其制
造方法和显示装置，用于扩大显示装置的色域并提高显示质量。有机发
光二极管阵列基板包括基板和设置在基板上并排列成阵列的多个微腔有
机发光二极管;其中在至少一个微腔有机发光二极管的发光表面和所述基
板的平面之间存在角度。在本发明的实施例中，在至少一个微腔有机发
光二极管的发光表面和衬底的平面之间存在角度，使得在微腔有机发光
二极管的光谱中具有较短波长的光发光二极管可以在直接视觉的方向上
发射。像素的颜色坐标值因此可以改变，像素颜色加深，显示装置的色
域被放大，显示颜色更华丽，并且显着质量大大提高。
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